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IV. Opis programu studiow

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu E-E-0006-s3

Nazwa przedmiotu Podstawy elektroniki 2

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Fundamentals of Electronics 2
Obowigzuje od roku akademickiego 2019/20

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Poziom ksztatcenia

Profil studiow

Zakres

|
|
|
Forma i tryb prowadzenia studiow ‘ ‘
|
|

Jednostka prowadzaca przedmiot

Koordynator przedmiotu dr inz. Dorota Wiraszka
Dziekan Wydziatu Elektrotechniki
Zatwierdzit Automatyki i Informatyki

Dr hab. inz. Antoni R6zowicz, prof. PSk

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotow

Status przedmiotu

Jezyk prowadzenia zajec

Usytuowanie modutu w planie studiéw - semestr
Wymagania wstepne Podstawy elektroniki 1
Egzamin (TAK/NIE)

Liczba punktéw ECTS

E?;VT: dzenia zajeé wyktad éwiczenia laboratorium projekt Inne
Liczba godzin
w semestrze 0 0 30 0 0




EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
zna charakterystyki podstawowych elementéw elektro-
. ) : ELE1_WO02
W01 nicznych oraz zasade dziatania prostych analogowych -
. f ) ELE1 W04
Wiedza uktaddéw elektronicznych.
wo2 |Zna zasade dziatania prostych analogowych uktadow ELE1 W13
elektronicznych. —
potrafi sprawnie postugiwac sie przyrzadami pomiarowy- ELE1 U02
U01 | mi wielkoSci elektrycznych i oscyloskopem cyfrowym w -
- - . . ELE1_U10
Umiejetnosci celu zbadania elementu lub ukfadu elektronicznego.
U02 potrafi potaczy¢ uktad elektroniczny, przeprowadzi¢ jego ELE1 U08
badanie oraz opracowac wyniki badan. -
K01 potrafi wspotdziataé i pracowac w grupie. ELE1_KO1
Kompetencje K02 =
spofeczne

TRESCI PROGRAMOWE

Forma

.. Tresci programowe
zajec* prog

miotu, podziat na zespoty.

Wprowadzenie do zaje¢ laboratoryjnych. Zapoznanie z warunkami pracy w laborato-
rium, prezentacja instrukcji laboratoryjnych, okreslenie warunkéw zaliczenia przed-

Charakterystyki i parametry diod pétprzewodnikowych

Badanie zasilaczy niestabilizowanych

Badanie zasilaczy stabilizowanych

Badanie tranzystoréw bipolarnych

Badanie tranzystoréw polowych ztgczowych JFET

Zaliczenie i realizacja niewykonanej | czesci programu ¢wiczeh laboratoryjnych

laboratorium Badanie tranzystoréw polowych MOSFET

Tranzystorowy wzmacniacz matej czestotliwosci

Wzmacniacze na tranzystorach polowych

jacy

Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego - wzmacniacz odwracajacy i nieodwraca-

Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego - ukfad catkujacy

Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego - rozniczkujacy

Zaliczenie i realizacja niewykonanej |l czesci programu ¢wiczeh laboratoryjnych

Zaliczenie przedmiotu

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw uczenia sie
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny

WO01 X
W02 X
uo1 X
uo2 X
K01 X




FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

For_‘mi Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
laborato- ;Jaz_yikame co najmniej 50% punktow z kolokwiow w trakcie
rium Ie . B} o
Sporzadzenie sprawozdan z przeprowadzonych zajec

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. - f Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostka
w C L P
1. Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow = h
3. Inne (konsultacje, egzamin)* 2 h
4 Razem przy bezposrednim udziale nauczy- 32 h
" | ciela akademickiego
Liczba punktow ECTS, ktorg student uzysku-
5. | je przy bezposrednim udziale nauczyciela 1,28 ECTS
akademickiego
6. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 18 h
7 !_lczba punktéw ECT§, ktc_)rq student uzysku- 0.72 ECTS
je w ramach samodzielnej pracy !
Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charak-
8. 30 h
terze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzysku-
o je w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym 1’88 =008
10 Sumaryczne godzinowe obciazenie praca 50 h
" | studenta
11 Punkty ECTS za modut 2

1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta

* wszelkie formy weryfikacji efektow, w tym egzaminy oraz nie wiecej niz 2 godziny konsultacji dla kazdej formy zaje¢
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